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osiagniecia habilitacyjnego pt.
~Nowe fazy tlenkéw metali przejsciowych”
i osiagnieé naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych
p. Dr. Carmine AUTIERI

Pan Dr. Carmine AUTIERI jest z wyksztatcenia fizykiem, ktory studiowat w Universita degli studi di
Salerno we Wtoszech. Tytut zawodowy ,bachelor” uzyskat we wrzesniu 2006, a ,master”

w pazdzierniku 2008. Stopier naukowy doktora (z najwyzsza oceng) uzyskat w tym samym
Uniwersytecie w maju 2012 na podstawie rozprawy pt. ,Interplay of spin-orbital correlation and
structural distortions in Ru- and Cr-based perovskite systems” pracujac pod kierunkiem Prof.

C. Noce i Dr. M. Cuoco. Jak rozumiem, na podstawie umowy obowigzujacej w Unii Europejskiej,
Polska uznaje stopnie naukowe uzyskane w innych krajach, a ze tym stopniem jest ,Dr.”, to

takiego skrotu uzywam w tej recenzji (a nie polskiego ,dr”).

Od potowy 2012 do potowy 2013 Dr. Autieri przebywat jako postdoc w Julich Forschungszentrum
w Niemczech (w grupie prof. Pavarini). Od potowy 2013 do potowy 2016 byt postdoc-iem

w Uppsala University w Szwecji w grupie prof. Sanyala i prof. Erikssona. W latach 2014 i 2015,
dwukrotnie przez kilka miesiecy przebywat w Seagate Company, gdzie zajmowat sie symulacjami
dotyczacymi prostopadtego zapisu magnetyczne, a takze technologig tzw. heat-assisted recording
(czyli jako teoretyk uzyskat praktyke/doswiadczenie przemystowe). Z kolei od potowy 2016 do
potowy 2018 byt postdoc-iem po raz trzeci, tym razem w SPIN-NCR w UOS L’ Aquila/Chieti we
Wtoszech w grupie prof. Picozzi, w szczegdlnosci zajmujac sie spintronika z wykorzystaniem
antyferromagnetykdw. Od 1 czerwca 2018 Dr. Carmine Autieri jest zatrudniony na stanowisku
adiunkta w International Centre for Interfacing Magnetism and Superconductivity with Topological
Matter dziatajacym w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Osiggnieciem habilitacyjnym przedstawionym przez p. Dr. Autieri jest cykl siedmiu artykutow
naukowych (p1-p7, notacja zgodnie z autorefertaem i wykazem osiagnie¢) dotyczgcych wtasnosci
tlenkéw metali przejsciowych (TMO) w miedzywierzchniach. Artykuty te zostaty opublikowane

w latach 2014 -2019 w czasopismach z przyzwoitym lub dobrym wspédtczynnikiem wptywu (IF)

i 30-45 tzw. starych punktéw ministerialnych (5 publikacji) oraz 70-140 nowych punktéw
ministerialnych (2 publikacje). taczne parametry bibliograficzne wszystkich siedmiu publikacji
stanowigcych osiagniecie habilitacyjne to 190 (stare) + 210 (nowe), czyli $rednio 38/105 punktdw
ministeriainych na publikacje. W trzech z tych publikacji p. Carmine Autieri jest pierwszym autorem
(w tym w jednej jedynym, czyli z udziatem 100%), w trzech jest drugim autorem, i w jednej jest

jednym z autoréw. Udziat Dr. Autieri w powstaniu wszystkich siedmiu publikacji (w wiekszosci



wieloautorskich) wydaje sie dominujacy. Tak to wynika z autoreferatu i z zataczonych oswiadczen
wspoétautordw. Habilitant sam swojego udziatu w publikacjach stanowiacych osiagniecie
habilitacyjne nie okreéla. Ciekawe sa btedy popetnione przez Habilitanta w tytutach prac wybranych
jako osiagniecie habilitacyjne: w p6 powinno by¢ ,tetragonal” a nie ,cubic”, a w p7 »~Detecting”

a nie ,Disclosing”. Ciekawy jest tez wybdr tych akurat siedmiu publikacji z punktu widzenia ich
cytowan: p3, p4 i p6 maja tylko po 4 cytowania, a p7 zaledwie 1 cytowanie. Troche lepiej p1 i p2:
odpowiednio 8 i 7 cytowan, oczywiscie bez autocytowarn. Tylko praca p5, zresztg opublikowana w
Physical Review Letters, jest dobrze cytowana, bo 28 razy. Dane dotyczace cytowan przytaczam za

bazg Scopus najczesciej pokazujaca wiekszg liczbe cytowan niz Web of Science.

,Osiagniecie naukowe bedace podstawa do ubiegania sie o nadanie stopnia doktora
habilitowanego” ma tytut: ,New phases of the transition-metal oxides” (*"Nowe fazy tlenkow metali
przejéciowych”). Takie zatytutowanie nie wydaje sie zbyt szczesliwe, bo ,o0siagnigcie” nie do korica
dotyczy nowych faz, nie dotyczy technologii, tylko gtéwnie wiasnosci elektronowych (struktury
elektronowej) i strukturalnych w miedzywierzchniach tych tlenkéw z innymi tlenkami lub metalami.
Wyjatkiem jest jeden z probleméw badawczych bedacych przedmiotem osiagnigcia habilitacyjnego,
a mianowicie przejécie metal-izolator spowodowane zmiang grubosci warstwy. Ale tak naprawde
tez chodzi tutaj o zjawiska miedzywierzchniowe, bo decyduje wptyw podtoza, ktory jest rézny

w zaleznosci od gruboéci warstwy. Sugerowatbym wiec tytut typu ,Interface phenomena/effects for

transition-metal oxides” (lub podobnie).

Powinnoscig recenzenta ,osiagniecia naukowego stanowigcego przedmiot habilitacji” nie jest
ponowne recenzowanie publikacji, ktére to osiagniecie stanowia, a tylko ocena czy caty ich cykl
stanowi ,znaczny wkiad autora w rozwdj okreslonej dyscypliny naukowej” (w tym przypadku
fizyki), co jest ustawowym warunkiem koniecznym do uzyskania stopnia doktora habilitowanego.
Zgodnie z Ustawa ,Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce”, jesli osiagnigciem bedacym
przedmiotem postepowania habilitacyjnego jest cykl publikacji, to powinien to by¢ cykl
~powiazanych tematycznie artykutéow naukowych” (art.219 ust.1 pkt.2b)).

Ocene wktadu Habilitanta w rozwdj danej dyscypliny na ogét utatwia autoreferat (jakkolwiek nie
bedacy przedmiotem oceny przez recenzenta). W tym przypadku autoreferat w czesci
merytorycznej ma 25 stron, ale niestety nie syntetycznego opisu problematyki, ktorg zajmowat sie
Habilitant z odniesieniami do publikacji stanowiacych osiagniecie habilitacyjne, tylko cztery
niezalezne rozdziaty odnoszace sie do siedmiu publikacji to osiagniecie stanowiacych, odpowiednio:
rozdz.III - publikacje p4 i p5, rozdz.IV - publikacje p1 i p3, rozdz.V - publikacja p.2 i rozdz.VI -
publikacje p6 i p7. Zarébwno we wstepie, jak i w podsumowaniu mozna doszukaé sie catosciowego
uzasadnienia podejmowanych badai wyrazonych zdaniem typu: ,Powierzchnie i styki migdzy
réznymi stanami elektronowymi i porzadkami kwantowymi sg zrédtem nowych zjawisk fizycznych”
(uzyte polskojezyczne okre$lenia nie zawsze sg trafne i nie zawsze zgodne z oficjalnie przyjeta

nomenklaturg, np. nie ,styk”, tylko ,miedzywierzchnia”, etc.).

Ja mam czesto watpliwoéci dotyczace autoreferatu, bo zostat wymyslony jako forma posrednia
pomiedzy ,cyklem artykutéw” i ,monografig”. Artykuly dotycza réznych, na ogdt waskich,
problemoéw badawczych, monografia zwykle jednego szerszego problemu wyczerpujaco
pokazanego, zwykle na tle aktualnego stanu literatury swiatowej. Natomiast ,autoreferat”, dopoki




jest pokazaniem szerszego/ogdlniejszego problemu istotnego dla danej dyscypliny nauki

w ogparciu o publikacje Habilitanta, to ma to jeszcze jakis$ sens. Autoreferat tego sensu nie ma jesli
powtarza fragmenty publikacji w formie rozdziatéw tegoz autoreferatu, majac do tego objetos¢
bliskg objetosci publikacji, ktorych dotyczy. Mam wtedy wrazenie, Ze praca zwigzana

Z przygotowaniem takiego dokumentu niekoniecznie byfa potrzebna. Autoreferat nie podlega
ocenie, ale $wiadczy i o autorze, i 0 ,ustawowych” wymaganiach zwigzanych z uzyskiwaniem

stopnia naukowego doktora habilitowanego obowigzujacych w naszym kraju...

Ocena siedmiu artykutéw stanowigcych osiagniecie habilitacyjne zostata zasugerowana przez
Habilitanta (w autoreferacie) jako ocena czterech probleméw badawczych (taka jest ,konstrukcja”
czesci merytorycznej autoreferatu), ktérych wspolnym elementem sa ,nowe fazy tlenkéw metali
przejéciowych”. I do tak zaproponowanych czterech probleméw badawczych odnosze sie w tej
recenzji. Jako eksperymentator, a nie teoretyk, nie wypowiadam sie na temat samej zastosowanej
metody obliczeniowej, czyli metody maksymalnie zlokalizowanych funkcji Wanniera (MLWF),
schematu interpolacji Slatera-Kostera, metody Projected Augmented Wave (PAW), czy wreszcie
samego ogdlnodostepnego (jakkolwiek odptatnie...) i niezwykle popularnego pakietu VASP

stuzacego do obliczen DFT.

Pierwszy z czterech probleméw badawczych stanowigcych osiagniecie habilitacyjne Dr. Autieri
dotyczy przejscia metal-izolator w ultracienkich warstwach SrM0O3, gdzie M=Ru lub Ir i w Ca2Ru04.
W przypadku M=Ru przejscie jest spowodowane zmiang grubosci warstwy co samo w sobie jest
problem waznym i badanym eksperymentalnie, a takze wykorzystywanym praktycznie.

W teoretycznej publikacji p4 Habilitant m.in. wykazat, ze przejscie metal-izolator jest spowodowane
lokalizacja elektrondéw wynikajaca ze zmniejszajgcej sie szerokosci pasma wraz

z pojawieniem sie fazy antyferromagnetycznej. Ta z kolei okazata sie bardzo stabilna przy grubosci
jednej komorki elementarnej. Przewidywania teoretyczne znalazty juz swoje potwierdzenie

w obserwacjach eksperymentalnych dla bardzo podobnego tlenku jakim jest Ca2RuO4.

W przypadku M=Ir zachodzacy efekt przejscia w stan izolatora jest podobny, ale przyczyng
wazniejszg niz korelacje elektronowe (oddziatywanie kulombowskie) okazuje sie oddziatywanie
spin-orbita. Nowatorsko$¢ spojrzenia na ten zwigzek i jego wtasnosci przy przejsciu do dwodch
wymiardow (grubosé¢ pojedynczej komorki elementarnej) pozwolita na opublikowanie wynikow,

w szczegolnosci eksperymentalnych, w p5, w Physical Review Letters (i praca to zostata przez
srodowisko wyraznie zauwazona). Obliczenia teoretyczne odtworzyty obserwacje eksperymentalng
przejscia przy U (energia odpychania kulombowskiego)=1.5 eV i pokazaly, Zze rzeczywiscie
antyferromagnetyzm pojawia sie rownoczesnie z otwarciem przerwy energetycznej, czyli

pojawieniem sie stanu skorelowanego izolatora.

Drugim problemem badawczym stanowigcym osiggniecie habilitacyjne Dr. Autieri jest pokazana
teoretycznie mozliwo$¢ modyfikacji struktury elektronowej (i wynikajacych z niej wiasnosci) TMO
nie tylko z powodu istnienia powierzchni/miedzywierzchni, ale takze z powodu rekonstrukcji
strukturalnych, ktére moga mieé miejsce na granicy réznych faz tlenkéw metali przejsciowych.
Ztamanie symetrii krystalicznej perowskitéw wprowadza przesuniecia atomow prostopadle do
miedzywierzchni, co skutkuje zmiang symetrii oktaedrow, a w konsekwencji zmiang struktury

elektronowej. Rozpatrywanymi przez Habilitanta przypadkami sq miedzywierzchnie:



w supersieciach Sr2Ru04/Sr3Ru207 (p1) i w SrRu03/SrTiO3(STO) (p3). Motywacjq podjecia badan
byto przekonanie Habilitanta, ze miedzywierzchnia pomiedzy dwoma réznymi stanami
elektronowymi moze by¢ zrédtem zupetnie nowych zjawisk fizycznych. Wplyw na podjecie obliczen
mialy tez zauwazone postepy technologiczne pozwalajace, w przypadku rodziny perowskitow
SrRuO, m.in. na uzyskanie naturalnych miedzywierzchni w formie monokrystalicznych domen

o rozmiarach mikrometréw pomiedzy réznymi fazami SrRuQ. W szczegélnosci przedmiotem badan
Dr. Autieri byty miedzywierzchnie supersieci (Sr2Ru04)I/(Sr3Ru207)m, gdzie (I,m)=(3,3) i (4,2),
ktére wykazaty zupetnie inne wlasnoéci strukturalne i elektronowe niz tworzace je fazy Sr2RuO4

i Sr3RU207. Z kolei w przypadku SrRuQ3/STO motywacja byty wyniki eksperymentalne otrzymane
metoda balistycznej mikroskopii emisyjnej elektronéw (BEEM) dla warstw SrRuO3 o réznych
gruboéciach rosnacych na STO (domieszkowanym Nb) w zakresie temperatur, w ktérych zachodzi
magnetyczne przejscie fazowe. Zalezno$é temperaturowg transmisji elektronéw przez takie
warstwy (i towarzyszace im zmiany dlugosci absorpcji) udato sie wyjasni¢ teoretycznie zaktadajac
rekonstrukcje strukturalng w miedzywierzchni skutkujacg zmianami w strukturze orbitali d rutenu
(zwigzanymi z réznymi fazami magnetycznymi). Praca p3 opublikowana w Scientific Reports jest
bardzo ciekawym potaczeniem wyrafinowanego eksperymentu (wymagajacego m.in. wystgpowania
warstwy TiO2 na powierzchni STO, wzrostu SrRUO3 metoda ablacji laserowej, mikrostrukturyzacji,
etc.) z obliczeniami ab initio metoda DFT. STO to jedno ze standardowych podtozy dla spintroniki,
a tlenki metali przejsciowych w strukturze perowskitu typowym materiatem np. w ztgczach

fotowoltaicznych i multiferroicznych, trudno wiec zrozumie¢, ze od opublikowania w 2015 roku ta

pracy byta tylko 4 razy cytowana.

Trzecim problemem badawczym, jakkolwiek rozwazanym tylko w jednej sposréd publikacji
wskazanych jako osiggniecie habilitacyjne (p2), jest tzw. przesuniecie pionowe petli histerezy
magnetycznej spowodowane polaryzacjq warstwy przypowierzchniowej antyferromagnetyka przez
sasiadujacy ferromagnetyk (w uktadzie YMnO3/LSMO). Efekt ten jest obserwowany dla tzw. minor
loops, czyli w stosunkowo nieduzym polu magnetycznym, niewystarczajgcym do
przemagnesowania w catosci ferromagnetyka powstatego w YMnO3 w miedzywierzchni z LSMO.
Okazuje sie bowiem, ze w kontakcie z ferromagnetycznym LSMO, dwie powierzchniowe warstwy
YMnO3 (o grubosci jednej komorki elementarnej kazda) wykazujg uporzadkowanie
ferromagnetyczne, przy czym obie te warstwy sg ze sobg magnetycznie stabo sprzezone. Warstwa
FM dalej od miedzywierzchni, ktora jest magnetycznie silnie sprzezona z antyferromagnetycznym
YMnO3 jest tg warstwa, ktéra nie przemagnesowuje sie w stabym polu. W autoreferacie sytuacje
przedstawia rysunek 15, w publikacji p2 Figure 11, ktéry wzbudza jednak pewien niepokdj. Mam
przyjemnos¢ nalezec do ,szkoty magnetyzmu”, ktéra méwi: ,zawsze najpierw zmierz petle
histerezy w mozliwie najwiekszym polu magnetycznym jakim tylko dysponujesz; dopiero potem
mierz minor loops i probuj je interpretowac”. Wydaje mi sie, ze takie ,pionowe przesunigcie” minor
loop nie jest niczym nadzwyczajnym i czesto obserwowanym. Ciekawym natomiast jest
wyjasnienie, ze ferromagnetyczne uporzadkowanie wystepuje w miedzywierzchni
antyferromagnetyka z ferromagnetykiem co upowaznia do zaskakujacego skadinad stwierdzenia,
2e ,przesuniecie pionowe wynika z niezerowego namagnesowania warstwy antyferromagnetyka”.

Wreszcie ostatnim, czwartym problemem stanowigcym przedmiot osiggniecia habilitacyjnego Dr.
Autieri sa nowe fazy powstajace w miedzywierzchniach metali i tlenkow metali przejsciowych (czyli




tzw. interface chemistry), rozwazane na przyktadzie heterostruktury Pt/Cr203/BTO na podfozu
STO. O ile w publikacji p6 zidentyfikowano tetragonaing faze Cr203, to w publikacji p7 byta juz ona
przedmiotem intencjonalnego wzrostu (byto juz wiadomo co sie stanie z warstwa Cr na BTO

w wyniku wygrzewania w dobrze okresélonej wysokiej temperaturze). Powodem podjgcia badan byto
wykorzystywanie takich ,konfiguracji materiatowych” w uktadach wielowarstwowych tworzacych
elementy nanoelektroniki, w szczegdlnoéci spinowej. Podstawowym problemem w takich uktadach
sq lokalne zmiany sktadu chemicznego w miedzywierzchni wynikajace z naturalnej reaktywnosci
materialéw tlenkowych szczegdlnie w podwyzszonych temperaturach. Z teoretycznego/
obliczeniowego punktu widzenia przedmiotem publikacji p6 jest okreslenie struktury elektronowej
(i wynikajacych z niej wlasnosci ,zdefektowanego”, czyli tetragonalnego, Cr203 - bo taki
zidentyfikowano eksperymentalnie), ktére okazaty sie bliskie wtasnosciom dobrze znanego
kubicznego Cr203. W przypadku publikacji p7 (tez gtéwnie eksperymentainej) problemem jest
antyferromagnetyzm tej fazy Cr203 obserwowany eksperymentainie i wynikajacy z obliczen DFT
jako stan podstawowy. Nasuwajacym sie komentarzem jest skuteczna przydatnos¢ warsztatu

obliczeniowego Dr. Autieri do interpretacji wynikdw eksperymentalnych.

Jak widaé z powyzszej oceny merytorycznej czterech probleméw badawczych, czyli siedmiu
publikacji stanowiacych osiggniecie habilitacyjne, trzy z tych publikacji sq czysto teoretyczne

(i w nich Dr. Autieri jest pierwszym autorem ze zdecydowanie dominujacym wktadem), a pozostate
cztery sg pracami eksperymentalnymi, w ktorych uwzgledniono obliczenia DFT przeprowadzone
przez Dr. Autieri, ktérego wkfad jest wtedy pewno skromniejszy (nie jest pierwszym autorem),
jakkolwiek niezwykle wazny dla interpretacji wynikdw (czyli decydujacy dla ostatecznego ksztattu

publikacji).

Dr. Autieri, poza siedmioma publikacjami stanowiacymi osiagnigcie habilitacyjne, jest autorem lub
wspdtautorem 28 publikacji, wérdéd ktérych w 9 przypadkach jest pierwszym autorem. Prace te,

w wiekszoéci opublikowane w renomowanych czasopismach (oczywiscie z listy JCR) takich jak
Physical Review B, $wiadcza o duzej aktywnosci naukowej Dr. Autieri i sa wyrazem jego szerokich
zainteresowan i licznych wspétprac. Dr. Autieri jest takze autorem rozdziatu pt. ,A Theoretical
Overview of the Quantum Phenomena at Oxide Interfaces: The Role of Spin and Charge” w ksigzce

pt. “Oxide Spintronics” wydanej w 2019 roku przez Sanford Publishing.

taczne parametry bibliometryczne wszystkich 7 + 28 = 35 publikacji (nie tylko ,habilitacyjnych”)
Dr. C. Autieri znajdujacych sie w bazie JCR, wg stanu na dzien przygotowania dokumentacji, to
indeks Hirscha h=11 (w Web of Science) przy liczbie cytowan 250 (145 bez autocytowan). Jesli
liczba 145 ,bez autocytowan” jest podana prawidtowo, to daje to 145/35=4.1, czyli tylko niewiele
wiecej niz $rednio 4 cytowania kazdej publikacji. Specjalnie to nie dziwi pamigtajac o nie
najwyzszych cytowaniach siedmiu artykutéw wskazanych jako osiggniecie habilitacyjne (sprawa

tematyki?).

Istotnym elementem aktywnoséci naukowej jest takze udziat w konferencjach i seminariach
naukowych. Lista ustnych wystapien konferencyjnych Dr. Autieri ma 11 pozycji plus dwa
referaty/wyktady zaproszone, w tym jeden na cyklicznej konferencji migdzynarodowej pn.
~Superconductivity and Functional Oxides” (SUPERFOX), ktéra w 2020 roku odbywata si¢ w Geniu

we Wioszech.




Trudniejszg sprawa jest ocena osiagnie¢ dydaktycznych, bo w ostatnim miejscu zatrudnienia Dr.
Autieri dziatalno$¢ dydaktyczna byta ograniczona samym charakterem zatrudnienia (etat badawczy
w instytucie Polskiej Akademii Nauk), nie méwiac juz o fakcie zatrudnienia ,z projektu”, gdzie

W umowie zapewne zapisano, ze 100% czasu pracy powinno by¢ przeznczone na dziatalnos¢
naukowo-badawcza. A o do$wiadczeniu dydaktycznym nabytym w trakcie wczesniejszych

kontraktéw (w charakterze postdoca) niczego w przystanej mi dokumentacji nie znalaztem.

W zlozonej przez Habilitanta dokumentacji nie ma tez listy pozyskanych grantéw, z wyjatkiem
jednej informacji dotyczacej udziatu w programach europejskich lub innych programach
miedzynarodowych: ,Awarded in 2015 with a MARIE CURIE Fellowship as part of the EU-funded
project "New Materials for High Moment Poles and Shields" - NU-MATHIMO”. Ale to zupetnie
naturalne w Europie Zachodniej dla osoby, ktéra do tej pory nie zajmowata innego stanowiska niz
postdoc. W zachodnioeuropejskiej praktyce dopiero zostanie ,faculty member”, czyli profesorem,
oznacza samodzielng kariere naukowgq skutkujacg m.in. koniecznoscig wystepowania o granty

finansujgce prowadzone badania.

Nalezy podkreéli¢ dodwiadczenie miedzynarodowe Habilitanta (wazne takze z punktu widzenia
art.219 ust.1 pkt.3 Ustawy ,Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce”), bedace typowym przyktadem
zachodnioeuropejskiej kariery naukowej. Kilkukrotne 2-3 letnie zatrudnienia w charakterze
postdoc-a (tak jak w przypadku Dr. Autieri) stuza przede wszystkim nabyciu do$wiadczenia
miedzynarodowego i poznania jak pracuje sie w réznych krajach i w réznych grupach badawczych.
Dopiero taki bagaz doéwiadczenia pozwala myslec o stabilizacji i statej juz pozycji profesorskiej. To
miedzynarodowe doswiadczenie to jest to czego tak czesto brakuje habilitantom (czyli kandydatom

na profesorow) studiujacym i robigcym kariere naukowa w Polsce...

Trudna jest takze ocena osiggnie¢ organizacyjnych Habilitanta, ktore w tym przypadku tez
ograniczat dotychczasowy charakter zatrudnienia. W dokumentach jest informacja o udziale

w organizacji dwdch warsztatédw/konferencji, a takze o uczestnictwie w komisji rekrutacyjnej do
Szkoty Doktorskiej w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie. Nie wymieniam takich aktywnosci
zawodowych jak recenzowanie publikacji dla czasopism, ktorych jestesmy czytelnikami, czy tez
naturalne czynnosci organizacyjne (udziat w komisjach, etc.), bo s statym elementem naszej

pracy i wszyscy je wykonujemy.

,Podsumowanie” dorobku naukowego w autoreferacie zrobione jest bardzo skrétowo, dostownie

w 8 linijkach, co nie pozwala Habilitantowi wykorzystac okazji do syntetycznego pokazania na czym
polega jego ,istotny wkiad w rozwdj dyscypliny fizyka”. Tak ogdiniej komentujac, to troche trudno
jest zrozumieé w jakim celu Habilitant streszcza w autoreferacie po kolei swoje prace, ktére pézniej
do autoreferatu oczywiscie zatacza. Wydaje mi sie, Zze rola merytorycznej czesci autoreferatu jest
zupetnie inna: powinna by¢ nowym opracowaniem, dostownie kilkustronicowym, syntetycznie
pokazujacym co nowego Habilitant wnidst do rozwoju dyscypliny nauki (fizyki w tym przypadku),
oczywiscie odnoszac sie do wtasnych publikacji, w szczegdlnosci tych stanowigcych ,o0siagnigcie
habilitacyjne”.

Ja natomiast, podsumowujac artykuty naukowe stanowigce osiagniecie habilitacyjne Dr. C. Autieri,

zauwazam co nastepuje:




(a) Siedem publikacji jako osiqgniecie habilitacyjne plus 28 innych publikacji to typowy
dorobek habilitanta w dyscyplinie fizyka, w Polsce, w tym przypadku opublikowany
w dobrych i bardzo dobrych czasopismach.
(b) Za najciekawszg z punktu widzenia fizyki uwazam publikacje p5, przede wszystkim
z punktu widzenia interesujgcej fizycznej obserwacji jaka jest przejscie metal-izolator wraz
ze zmniejszajacy sie gruboscia warstwy SrIrO3 (czego wage potwierdza i czasopismo,
w ktérym ta praca zostata opublikowana, | wspominana juz znaczaca liczba cytowan).
(c) Pozostate publikacje stanowigce osiggniecie habilitacyjne sq interesujgce i znaczace
naukowo, jakkolwiek nie dotycza spektakularnej tematyki i nie stanowig osiggnieé
spektakularnych, to znaczaco wpltywajg na nasze zrozumienie zjawisk zachodzacych
w miedzywierzchniach TMO.
Podsumowujac nalezy stwierdzi¢, ze przedstawione artykuly naukowe autorstwa i/lub
wspotautorstwa Dr. Autieri sa powigzane tematycznie, bo dotycza proceséw zachodzacych
w miedzywierzchniach tlenkéw metali przejéciowych powodujac lokalng zmiane wtasnosci

fizycznych. Spetniony jest zatem warunek okreslony w art.219 ust.1 pkt.2b) Ustawy ,Prawo

o szkolnictwie wyzszym i nauce”.

Za najciekawsze w dorobku naukowym Dr. Autieri uwazam szerokie i kompleksowe podejscie do
zjawisk zachodzacych w miedzywierzchniach tlenkéw metali przejsciowych, z jednej strony

z powoddw poznawczych, a z drugiej aplikacyjnych majacych na uwadze szerokie zastosowanie
tych materiatébw w formie cienkowarstwowych elementéw m.in. wspétczesnych uktadéw

elektronicznych/spintronicznych (a oczywiscie im ciefsza warstwa tym wieksze znaczenie efektow

miedzywierzchniowych).

Majac na uwadze powyzsza ocene recenzowanego osiagniecia habilitacyjnego, a takze
przedstawiong powyzej ocene dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego Dr.
Carmine Autieri, wniosek o przeprowadzenie postepowania habilitacyjnego uwazam za
w pelni uzasadniony. Stwierdzam, ze osiggniecia naukowe Dr. Carmine Autieri,
ubiegajacego sie o stopien doktora habilitowanego, odpowiadaja wymaganiom
okreslonym w art.219 ust.1 pkt.2 Ustawy ,,Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce”

i wnosze o przejscie do kolejnych etapéw postepowania habilitacyjnego przewidzianych

w w/w Ustawie.
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prof. dr hab. inz. Marek Przybylski

Krakow/Bolechowice, 8 wrzesnia 2020




